LSI Cu

8 Cu
LSI
[ |
LSl Cu EBSP 8
50nm
Cu 1
32nm 8 Cu 2 1)
CU 7.5 r : . . : : . .
8 30nmCu 30% 2ol o ]
6.5 | d [ ] B
[ ] ° N
EG.O- lso 4
N o -
[ 20 10D 1 N 8 aep t . . -
2) 8 40 | ° ® ° ° ° o —
cu Cu 35 | ° . ]
3)8 Wl ]
+5 U 4) 32nmc e T
o N nmcu [nm]
8 (TEG)
32nm Cu 5)
Cu 8
[ 21 1 D
P
2) Cu 1 Cu
[ |
3)8 28nm Cu
4) Cu 8
28nm Cu 30nmCu
30% K. P. Khoo
1 Cu
[ |
LSl
2012
2013 28nm LSI
Cu 100nm
[ |
Cu 30nm
Cu 30 A-STEP 20 4 2 3

12 28nm Cu



